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晶丰明源半导体

BP1808 是一款多工作模式、宽输入/输出范围的高

压 DC-DC LED 驱动芯片，内部集成 70V/300mΩ功

率开关。BP1808 可以工作于升压、降压、和升降

压模式，其输入/输出电压范围可达 3V—60VDC。

BP1808 可通过外置采样电阻调节输出电流的大小，

其输出电流的精度可达±3%。BP1808 可通过 DIM 

Pin 进行 PWM 和模拟调光。

BP1808 采用 420kHz固定开关频率，可使用小尺寸

的电感和输入/输出电容。电流模式控制使其拥有

出色的响应速度，并使环路补偿更为简单。

BP1808 具有多重保护功能，包括过流保护、输入

欠压保护、输出过压保护、芯片过热调节等。

BP1808 采用散热增强的 SOP8-EP封装。

◼ 3V到 60VDC输入/输出范围

◼ 支持升压、降压、和升降压模式

◼ 内置 70V/300mΩ功率 MOSFET

◼ ±3%输出电流精度

◼ 支持 PWM 调光及模拟调光

◼ 420kHz 固定工作频率

◼ 内置软启动

◼ 逐周期的峰值电流限制

◼ 输入欠压保护

◼ 输出过压保护

◼ 过温调节功能

◼ 散热增强的 SOP8-EP封装 

◼ MR16 LED射灯

◼ 智能调光 LED 灯

◼ 车载 LED 灯

◼ 太阳能 LED灯
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图 1 BP1808典型应用图(升压)
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晶丰明源半导体

BP1808 SOP8-EP -40 ℃到 105 ℃ 编带 
4,000 颗/盘 
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图 2 管脚封装图 

XXXXXY：批次 
XY： 标识 
WW：周号 
Z：预留 
 
 
 
 

1 OVP 过压保护端，连接至输出脚和地之间的分压电阻。

2 COMP 环路补偿端，连接补偿电阻（可选）串联补偿电容到地。

3 DIM 调光输入端，不调光时悬空。

4 GND 芯片地。

5 SW
开关端，连接内部 MOSFET漏极及外部整流二极管阳极，保持 PCB 板

上连线尽可能短。

6 VDD 芯片内部电源输出端，连接 1uF旁路电容到地。

7 VOUT 输出电压连接点，并提供芯片电源

8 CS LED电流采样端，连接采样电阻到 VOUT端。

 




